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GD 241, 2-GD 241

E

Statische Kennwerte Min. Typ M.
Kollektar-Basis-Reststrom -leaa 35 uA 100 pA
Ues = 4V
Kollektor-Emitter-Reststrom =lces 0,5mA 2,5mA
=Uee = )V
Kollektor-Emitter-Reststrom -leev 0,1 mA 1mA
=Uee = 30V
Uge = 1V
Emitter-Basis-Reststrom =lena 50 pA 500 ph
=Uen = 20V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung  =Ucesm 025V 08V
=lg = 0,5A
-lg = 3A
Basis-Emitter-Sponnung =Ue 035V o7V
=Uee = &\ 7
-le = 0,5A
Basis-Emitter-Spannung -Uge 0,75V - 14V
“Uee = 2V
-lg = 2A o
o
- Dynomische Kennwearte E
Ubergangsfrequenz fr 350 kHz %
“Uee = &Y E i
" = 01A F 3
KurzschluBstromverstiirkung hze 18 k1] A
“Uer = 2Y 28 56 B
e = 2A 15 90 C
&8 D
KurzschluBstromverstarkung hiae 40
=Uee =&V
<4 = 0,5A
 hze-Verhaltnis E—:: 0,5
U = 2V
-l = 2A
=le = (,5A
KOMBIMAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) m
128 Réhrenwerk Anna ’w MNeuhaus
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